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摘要(译)

包括栅极线和栅电极的栅极线形成在TFT阵列面板的绝缘基板上。在覆
盖栅极线的栅极绝缘层上形成由非晶硅制成的半导体图案。包括数据
线，源电极和漏电极的数据线形成在覆盖栅极线的半导体图案或栅极绝
缘层上。半导体图案的一部分在数据线下方延伸，并且使用与栅极线相
同的层形成与数据线下方的半导体图案重叠的光阻挡构件。光阻挡构件
用于防止从背光源入射到基板上的光进入非晶硅层;因此，使用由逆变器
输出的矩形波ON / OFF信号驱动的背光，可以在LCD中去除条纹上下移
动的不同亮度和瀑布现象的条纹。
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